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Тема дисертації:
1. Напівпровідникові перетворювачі механічних величин на основі поперечних тензоефектів

2. Semiconductor transducers of mechanical values based on transversal tensoeffects

Реферат:
1. Дисертація присвячена розробленню фізико-технологічних засад створення та дослідженню
перетворювачів механічних величин на основі поперечних ефектів в анізотропних напівпровідниках.
Розроблені фізичні основи побудови перетворювачів механічних величин з використанням поперечних
ефектів і проведено їх дослідження на експериментальних зразках. Продемонстрована перспективність
використання перетворювачів на основі ефекту тензо-е.р.с. як в дискретному, так і в інтегральному
виконанні для створення датчиків сили і тиску, які працюють в діапазоні температур 233-373 K. Виявлений
ряд концентраційних ефектів у германії і запропоновані перетворювачі оригінальних конструкцій, таких як
диференціальний тензотранзистор, безконтактний лінійний датчик переміщень на основі
магнітоконцентраційного ефекту, порогові датчики кута повороту і сили на основі осцилісторного ефекту з
можливістю управління порогом переключення. Дослідження, що проведені, підтверджують



перспективність практичного використання поперечних ефектів у багатодолинних напівпровідниках для
створення перетворювачів механічних величин. Розроблені перетворювачі впроваджені у промислових
приладах для вимірювання тиску рідін у скважинах ПДМ-2 і ПДМТ-1.

2. The dissertation is devoted to the development of physical and technological principles of creation and research
of transducers of mechanical quantities on the basis of transverse effects in anisotropic semiconductors. Physical
bases of construction of transducers of mechanical quantities with use of transverse effects are developed and
their research is carried out on experimental samples. The prospect of using converters based on the effect of
tenso-ers is demonstrated both in discrete and integrated design to create force and pressure sensors operating
in the temperature range 233-373 K. A number of concentration effects in Ge have been identified and transducers
of the original structures, such as differential tensotransistor, non-contact linear magnetic displacement sensor
based on magnetic center effect, threshold angle sensors and force based oscillistor effect with the ability to
control the switch threshold. The researches conducted confirm the prospect of practical use of transverse effects
in multi-valley semiconductors for creation of converters of mechanical quantities. The developed transducers are
implemented in industrial devices for measuring fluid pressure in wells PDM-2 and PDMT-1.
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